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Аннотация 

    Целью работы являлось исследование в рамках модели термоэлектронной 

эмиссии протекания тока дырок через плёнки 𝐼𝑛2𝑂3: 𝐸𝑟, осажденные на 

кремнии р-типа. Ставилась задача найти высоту барьера эмиссси. Были 

измерены температурные зависимости обратных токов в насыщении и прямых 

токов при небольшом, подпороговом прямом смещении. В рамках модели 

термоэлектронной эмиссии получены значения величины потенциальных 

барьеров. Они составили 0.5 эВ для инжекции из In-контакта в пленку и 0.3 эВ 

для инжекции дырок из кремния p-типа в пленку 𝐼𝑛2𝑂3: 𝐸𝑟. 

Продемонстрирована высокая эффективность инжекции дырок в плёнку 

𝐼𝑛2𝑂3: 𝐸𝑟. 
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